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摘要(译)

一种制造液晶显示装置的方法，包括以下步骤：在基板上形成第一金属
层，并使用光刻处理将第一金属层图案化为多条扫描信号线;依次形成第
一绝缘膜和半导体层，而不在基板上进行光刻处理，从而覆盖多条扫描
信号线，然后在半导体层上形成第二金属层;使用光刻处理将第二金属层
图案化为多个数据线和多个电极，使得多条数据线在横向方向上延伸到
多条扫描信号线的延伸方向并且多个电极中的每一个面对多条扫描信号
线之一上的数据线之一;使用数据线和电极作为掩模蚀刻半导体层;在数据
线，电极和第一绝缘膜上形成第二绝缘膜;使用光刻处理在位于各个电极
上的部分处形成穿过第二绝缘膜的多个开口，使得多个开口中的每一个
暴露出一个电极;在第二绝缘膜上形成氧化物导体膜，使得氧化物导体膜
与多个开口中的每个开口中的每个电极接触;将氧化物导体膜图案化成多
个像素电极，每个像素电极使用光刻处理连接到一个电极。
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